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RESUMO

Materiais absorvedores de radiacdo eletromagnética (MARE) sdo materiais
compositos projetados para absorver ou atenuar a energia da radiacdo eletromagnética
que incide sobre eles e geralmente sdo feitos utilizando materiais com elevada perda
dielétrica a partir de uma matriz polimérica acrescida de particulas condutivas dispersas
em sua matriz. O presente trabalho tem como objetivo estudar as propriedades fisicas e
quimicas do Carbeto de Silicio (SiC) e sua aplicacdo como um material absorvedor de
radiacdo eletromagnética na faixa de frequéncia de micro-ondas. O carbeto de silicio,
formado por carbono e silicio, € uma das principais ceramicas avancadas e seu carater
fortemente covalente faz com que este apresente propriedades como alta condutividade
térmica, resisténcia quimica e mecanica em altas temperaturas e boa resisténcia a
oxidacgdo, desgaste e abrasdo. Foram preparadas amostras utilizando matriz de silicone
variando as concentracdes do aditivo de SiC em 30%, 40% e 50% e em 9 espessuras
diferentes para cada uma das concentracfes, de modo a avaliar sua eficiéncia na
absorcdo de radiacdo eletromagnética. Utilizando um analisador de redes vetorial
(VNA) acoplado a um guia de onda retangular na faixa de frequéncia da Banda X (8,2 -
12,4 GHz) para caracterizacdo das propriedades eletromagnéticas do material, obteve-
se valores para a permissividade complexa e a refletividade (Reflection Loss - RL) do
material. A partir desta caracterizacdo, foi possivel analisar que a banda de absorcdo em
que o RL se encontra abaixo de -10dB n&o foi alcancada nas amostras de 30% de
concentracdo de SiC. Para as amostras com 40% de concentracdo do SiC, identificou-se
a faixa de frequéncia de absorcdo nas espessuras de 7,72 mm e 8,72 mm e para as
amostras de 50% de concentracdo, a faixa de absorcao foi observada espessuras de 5,80
mm, 6,72 mm, 7,72 mm e 8,78 mm. Além disso, foi possivel notar que, para amostras
com a mesma concentracdo, a refletividade do material apresenta seus picos em
frequéncias mais baixas para espessuras maiores. Tais resultados indicam o potencial
do SiC como um MARE eficiente na faixa de frequéncia de micro-ondas, apresentando
absorcéo da radiacdo incidente proxima ou superior a 96,9%, ou seja, RL abaixo de -15
dB, para as amostras nas 4 maiores espessuras de concentra¢ao 50%.
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